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Abstrakt:  Obsahem  této  práce  je  studium  transportních  jevů  v

polovodičových strukturách na bázi GaAs/AlGaAs. Tyto heterostruktury se

dnes  již  běžně  využívají  ke  studiu  spinového  Hallova  jevu  v  pevných

látkách,  který  je  možno  z  části  považovat  za  transportní  jev,  a  proto  je

důležité  znát  transportní  charakteristiky  těchto  struktur.  Zejména  se

zaměříme na určení elektronové/děrové pohyblivosti, jelikož tento parametr

charakterizuje míru rozptylu ve studovaném materiálu. Cílem je určit, jak se

bude  mobilita  měnit  za  různých  teplot  v  systému,  jehož  rozměry  jsou

srovnatelné se střední volnou dráhou elektronů. Část práce je také věnována

teoretickému popisu studovaných jevů a  popisu technologie  výroby  výše

uvedených heterostruktur.
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